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NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lcso pii Uce hzie pfi Uce Ic Fmax fr <}
ma h * Ucg* Ig* f in -
Ucs Ucs o I P 9 x 21k CB E & mi 5
v mA mA mw °C A v v mA dB  MHz @
101NU70 10 20 -3 30 20 5 > 0,84+ 5= -1* 0,2* T
102NU70 20 25 -5 50 15 5 092 —0,95* 5+ —1* 0,5* T1
103NU70 20 25 —5 50 10 5 > 0,95* 5* -1* 0,5* T1
104NU70 20 25 -5 50 10 5 > 0,95* 5+ —1* 15 05 T
105NU70 32 301 10 —-12 125 75 12 4,5 20— 40 2 0,5 10 0,6* T1
106NU70 32 301 10 -12 125 75 12 4.5 0-—-75 2 3 10 0,8* T
107NU70 32 307 10 —12 125 75 12 4,5 65 =130 2 3 10 1* ™
101NU71 30 302) 250 1256) 75 10 [-] 45— 120 6 —10* 10 0,7 T
102NU71 30 309) 250 125¢) 75 10 6 65 — 220 6 —10* - 0,7 T
103NUT1 48 482) 250 125¢) 75 10 6 45 — 220 6 —10* — 0.7 T
104NU71 20 202) 250 1256) 75 10 6 45 —120 6 —10* 10 0,7 T
105NU70 bily 15 15 10 —12 125 75 10 4,5 20— 45 2 0,5 10 0.4 T
106NU70 bily 15 15 10 —12 125 75 HY 4,5 34-73 2 3 10 0,6 T
107NU70 bily 15 15 10 -12 125 75 10 4,5 68 — 120 2 3 10 0,8 T
" Rpe <600 Q ¢) S chladicl plochou v&tsi nei 12,5 cm?, Pc max = 165 mW
2 Rpp < 500 Q 7 be = 25°C
NIZKOFREKVENCNI A VYSOKOFREKVENCNI TRA NZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty lcso pFi Ucs :215 pfi  Uce le Fmax frmin @
- I - , " t
Uca Uce le le Pe Bi mes ae £ ?g I
vV v mA mA mW  °C uA Vv v mA  dB MHz! &

Nahrada za OC72, OC76, OC77: GC507 — GC509
OC70, OC71, OC75: GC515 — GC519

NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY

GC507 —32 —327) —125 130 1259) 75 —10 —6 45— 120 —6 10* 15 =03 T5
GCs508 -32 —32" —125 130 125¢) 75 —-10 -6 65— 220 —6 10* >0,3 15
GC509 —60 —607) —125 130 125¢%) 75 —-10 —6 > 45 —6 10* =0,3 T5
GC515 —-32 =32 —125 130 125 75 —10 —6 20 — 40* -6 1* 12 =03 T5
GC516 -32 -32 —125 130 125 75 —=10 —6 30 — 60* —6 1* 12 =03 15
GC517 =32 -32 =125 130 125 75 —-10 —6 50—-100* —6 1* 12 =03 15
GC518 —-32 —-32 —125 130 125 75 —-10 —6 75—150* —6 1* 12 >0,3 15
GCs19 =32 -32 =125 130 125 75 —10e: —6 125 —-250* —6 1™ 12 =03 15
VYSOKOFREKVENCNI TRANZISTORY
rraa2
cerveny —-25 —20 —10 1 50 90 —4 —10 40 — 80* —6 1* 4 80 T9
modry —25 —20 —-10 11 50 90 —4 -10 50 —100* —6 1* 4 80
bily (¢erny) —25 —-20 -=10 11 50 90 —4 —10 90— 300* —6 1+ 4 80
rrT3a2a2a —25 =20 —10 n 50 90 —4 -10 30 -100 —6 1* 4 80 T9
) Rgg < 500 Q
¢) S chladici plochou vétsi nei
12.5 Cl'ﬂz. PC max = 165 mw
VYSOKOFREKVENCNI MESA TRANZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty lcao pfi Ucs hzie  pfi Uce Ig* f rob” o
max [hatel* —lg  fr* Cv'e B
Ues Uce e Us Pc B hzie® 3
V.oV mA V  mw ¢ A v v mA  MHz ps o
GF505 —24 =18 —10 =03 60% 90 -10 —12 70 > 25@ -12 1+ 0,001 < 152) T8
24>17* —-12 1+ 100 )
GF506 —-24 -—-18 =10 =03 60Y% 90 =10 -12 20 > 10® —12 1* b.OOI < 15?) T8
22>17* —-12 1¢ - 100
GF507 -20 -—-15 =10 —03 60Y% 90 —5 —20 30 =10 -12 1,5* 3<59 18
5> 2,5* —-12 1.5* 100
rT328A (AF106) —25 —18 —10 —03 60 90 —5 =20 40 > 20 —-12 -1 > 400+ 6 Ti0
rr32se (AF109R) 20 -15 —10 0,3 &0 90 -6 —20 40=-20 12 1,5 —_ T10
rT346A (AF239) =20 —-15 -10 —0,3 60 90 —& —20 45>10 2 —10 -2 700 — T10
73466 (AF139) 20 -15 =10 =03 60 90 —6 —20 40 = 10 —12 ‘1.5 600 — T10
rT346B (AF2395) -20 —15 —10 -0,3 60 90 —b6 —20 40 > 10 -10 -2 780 — To

?) —Upp =12V, lg =1 mA, f =2 MHz
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) F=2MHz, —Ucg =12V, Ir = 1,5 mA

‘) Yq max = 45 °C
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NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N

S

Typ Mezni adaje iceo pfi Uce hzie  pfi Ucs lg Uces g

o

Uce  Ucgo Ues Pro i e e g

v v W °C uA Vv v mA Vv o

GD607 32 20 10 1 4 90 35 10 40 — 230 0 —500 0.6 T34

GD608 25 18 10 1 4 90 35 10 100 — 360 0 —500 0,6 T34

GD609 20 16 10 1 4 20 35 10 40 — 360 0 —500 06 T34

AD161 32 20 10 2 4 20 50 20 50 — 350 0 —500 08 T34
Dede 1s0460°C Komplementdrni dvojice: GD607/GD617, GD608/GD618, GD6&09/GD619

NF VYKONOVE TRANZISTORY P-N-P

AD161/AD162

Typ Mezni ddaje -lggo pri -Ucs haig pil =Ucs g -Ucss fr _g
—Ucs —Ucs -Ugs B Rthfc max max g
v v v °C K uh v v A v a
VYKONOVE TRANZISTORY § W
GD617 32 20 10 90 5 25 10 40 - 230 0 0,5 0.6 1 T34
GD618 25 18 10 90 5) 25 10 100—360 O 0.5 0.6 1 T34
GD619 25 16 10 90 5 25 10 40 — 360 ] 0,5 0.6 06 T34
AD162 32 20 10 90 6) 40 10 50 — 350 0 0.5 0.6 1 T34
OC30 32 32) 10 73 7.5 35 6 17—100 14 001 03 015 TN
2NU72 24 243) B 75 7.5 35 6 > 10 0 1,5 0,3 0,1 T31
3NU72 32 323 10 75 7.5 35 6 > 10 0 1,5 0,3 0,1 T31
4NU72 48 48%) 15 75 7.5 35 6 > 10 0 1.5 0,3 0,1 T31
5NU72 60 60%) 20 75 7.5 35 6 X10 0 1,5 0,3 0,1 T31
VYKONOVE TRANZISTORY 12,5 W
0C26 32 329 10 90 1,2 100 6 20—175 6 0,1 0.4 136
ocCz7- 32 324) 10 90 1,2 100 6 60 — 180 6 0.1 0.4 T36
2NU73 24 24%) 8 90 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 T36
3NU73 32 329 10 90 1,5 100 6 > 10 0 3 » 04 136
ANU73 48 48% 15 90 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 T36
5NU73: 60 60%) 20 20 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 T36
6NU73 70 704 25 90 1,5 100 6 > 10 0 3 0.4 136
7NU73 80 80%) 30 90 1,5 100 6 > 10 0 3 0,4 T36
VYKONOVE TRANZISTORY 50 W
2NU74 50 329 10 100 1,2 1000 6 20 — 60 0 10 T35
3NU74 50 324 10 100 1,2 1000 6 50 — 130 0 10 T35
4ANU74 60 48%) 15 100 1,2 1000 6 20 — 60 0 10 T35
5NU74 60 48% 15 100 1,2 1000 6 50 — 130 0 10 T35
6NU74 90 704% 15 100 1,2 1000 6 20 — 60 0 10 T35
TNU74 %0 70 15 100 1,2 1090 6 50 — 130 0 10 T35
e = +25°C 1} Rge < 500 Q 3) Pc max 4 W +60°C
3) RBE < 100 Q 6] P-C mux ] w +63 DC
Y Rpe < 30 0
NF TRANZISTORY P-N-P STREDNIHO VYKONU
Typ Mezni ddaje Icso pfi Ucs hzie* pHi Uce g ol o
max hais B
=Ucs =Ucs =lo Pc Ll 3
v v w °C HA v v mA Q s
GC500 —-24 =249 03 0,55 75 -16 -6 > 5N -8 50 <75 T3
50 > 30 0 50
GC501 —-24 243 03 0,55%) 75 -16 -6 > 107)* -6 50 <75 T3
95 > 65 0 50
GC502 —-32 327 03 0,55% 75 -16 -6 > 107)* —6 50 <75 13
95 > 65 0 50
GC510 —32 —16 . 0,1 0,24 90 —-10 —10 60— 175 0 300 50 T3
GC511 —25 —15 -1 0.1 0,24) mg 90 —15 —10 100 —-500 O 300 50 T3
GC512 —25 =15 -1 0,1 0,29 %0 —15 —10 > 25 0 300 50 T3
GC510K -32 16 -1 01 039 9% —-10 —-10 60— 175 0 300 50 T4
GC511K —25 -15 -1 0.1 0,3%) 90 —15 —10 100 — 500 0 300 50 T4
GC512K -25 —15 -1 0,1 0,39 90 —15 —10 > 25 0 300 50 T4
1} f = 100 kHz 2) Rge = 500 Q 3) 8 s 30°C %) d. =< 45°C, bez pfidavného chlazeni,

S idedlnim chlozenim Pg max = 1W,
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NF TRANZISTORY N-P-N STREDNIHO VYKONU

Typ Mezni hodnoty iceo pii Uca hzie  pfi  Uce e rub’ fr o
max . min B
Uep Uce e I Pch B 3
V. V. A A W °C uh v v mA Q MHz o
GC520 32 16 1 0.1 0,2 90 35 10 60 —175 0 300 <75 1 T3
GC521 25 15 1 0.1 0,2 90 35 10 100 — 500 0 300 <75 1 13
GC522 20 15 1 0,1 0.2 90 35 10 > 25 0 300 <75 1 T3
GC520K 32 16 1 0,1 0,3 90 35 10 60 — 175 0 300 <75 1 T4
GC521K 25 15 1 0.1 0,3 20 35 10 100 — 500 0 300 <75 1 T4
GC522K 20 15 1 0,1 0,3 90 35 10 > 25 0 300 <75 1 T4
) #, = 45°C bez piidavného chlazeni Komplementdrni dvejice: GC510/GC520
€ idedlnim chlazenim P¢ pax = 1 W GC511/GC521
GC510K/GC520K
GC511K/GC521K

NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty Iceo pfi Ucs hz1e pfi Ueg lc f fr F _g
Ucso Uceo Ueso lc Prot B lces*  Uces® hzie min max 8
Uces* . max 3
v v v mA  mW °C nA v V mA kHz MHz dB &
BC4138 45 a0 5 100 300 150 15 30 240...500 5 2 1 250 2,57 n7z
BC413C 45 30 5 100 300 150 15 30 450 . ..900 5 2 1 250 2,529 T17
KC147 435 45 5 100 200 125 15 45 125...500 5 2 1 150 103) T28
KC148 20 20 5 100 2001 125 15 20 125...900 5 2 1 150 103) T28
KC149 20 20 5 100 2001 125 15 20 240...900 5 2 1 150 42 T28
KC237A 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 120...220* 5 2 — 150 10 3) Ti6
KC237B 50* 45 6 100 300 150 15* 50* 180. .. 460* 5 2 — 150 103 Te6
KC237V 70* 64 6 100 300 150 15* 70* 30...150" 5 2 — 150 109) T16
KC238A 30* 20 5 100 300 150 15* 30" 120...220* 5 2 — 150 10 %) T16
KC2388 30* 20 5 100 300 150 15* 30" 180... 460* 5 2 — 150 10 3) Ti6
KC238C 30* 20 5 100 300 150 15* 30* 380...800* 5 2 — 150 10 3) T16
KC239B 30* 20 5 50 300 150 15* 30* 180 ... 460" 5 2 - 150 43 T16
KC239C 30* 20 5 50 300 150 15* 30* 380...800* 5 2 — 150 43 T16
KC239F 30* 20 5 50 300 150 15* 30* 300...800" 5 2 - 150 27 Ti6
KC507 45 45 5 100 300 175 15 45 125...500 5 2 1 150 109 m
KC508 20 20 5 100 300 175 15 20 125...900 5 2 1 150 103) T
KC509 20 20 5 100 300 175 15 20 240...900 5 2 1 150 42) T
KCé35 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40...250* 2 150 — 50 — T16
KCé37 60* 60 5 1A 800 150 100" 30* 40... 160" 2 150 - 50 — Tié
KCe39 100* 80 5 1A 300 150 100* 30* 40...160% 2 150 — 50 - Ti6
N . = 45°C, bez chlazeni
3 Ugg = 5V. Ic = 0,2 mA, Ry 2 k2, Af ... 15000 Hz

. = 30
% Ucg =5V, Ic = 02mA Rg = 2k, f 1 kHz, Af = 200 Hz
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NIZKOFREKVENCNI TRANZISTORY P-N-P

Typ ~ Mezni_hodnoty —lces pri —Ucges hazie pfi —Uce g f fr F °
—Ucso —Uceo —Ugso —lc Piot B —lceo* —Ucp* hzig* min max <
—Uces* max .-:.‘.
Vv Y V. mA mw °C nA v V mA kHz MHz dB &
BC157VI 50 45 5 100 300 125 100 20 75...150 5 2 1 150 10 T29
BC157A 50 25 5 100 300 125 100 20 125...260 5 2 1 150 10 T29
BC158VI 30 25 5 100 300 125 100 20 75...150 5 2 1 150 10 T29
BC158A 30 25 5 100 300 125 100 20 125...260 5 2 1 150 10 T29
BC158B 30 25 5 100 300 125 100 20 240 ...500 5 2 1 150 10 T29
BC159A 25 20 5 100 300 125 100 20 125...260 5 2 1 150 4 T29
BC159B 25 20 5 100 300 125 100 20 240...500 5 2 1 150 4 T29
BC177V 50 45 5 100 300 175 100 20 50...100 5 2 1 100 10 T4
BC177VI 50 45 5 100 300° 175 100 20 75...150 5 2 1 100 10 T4
BC177A 50 45 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T4
BCi177B 50 45 5 100 300 175 100 20 240...500 5 2 1 100 10 T14
BC178V 30 25 5 100 300 175 100 20 50...100 5 2 1 100 10 T4
BC178V! 30 25 5 100 300 175 100 20 75...150 5 2 1 100 10 T4
BC178A 30 25 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 10 T4
BC178B 30 25 5 100 300 175 100 20 240...500 5 2 1 100 10 T4
BC179A 20 20 5 100 300 175 100 20 125...260 5 2 1 100 4 Tia
BC179B 20 20 5 100 300 175 100 20 240...500 5 2 1 100 4 T14
KC307A 50* 45 5 100 300 150 15 50 120...220* 5 2 — 150 102) T16
KC307B 50* 45 5 100 300 150 15 50 180... 460" 5 2 — 150 10?2 Ti6
KC307V 64% 64 5 100 300 150 15 64 30...150* 5 2 — 150 102 Ti6
KC308A 30* 25 5 100 300 150 15 30 120...220* 5 2 — 150 102 Ti16
KC308B 30* 25 5 100 300 150 15 30 180... 460" 5 2 — 150 10 T16
KC308C 30* 25 5 100 300 150 15 30 380...800* 5 2 — 150 102 T16
KC309B 25* 20 5 50 300 150 15 25 180... 460% 5 2 — 150 42) T16
KC309C 25° 20 5 50 300 150 15 25 380...800* 5 2 — 150 47y T16
KC309F 25* 20 5 50 300 150 15 25 300...800* 5 2 — 150 2% Ti6
KC636 45* 45 5 1A 800 150 100* 30* 40...250" 2 150 — 50 — T16
KCé638 60* 60 5 1A 800 150 100* 30* 40...160* 2 150 — 50 — T16
KC640 100* 1N0 5 1A 800 150 100* 30* 40...160* 2 150 — 50 — T16
) —Ucgeg =5V, —lc = 02 mA, Rg = 2 k{2, Af = 200 Hz
) —Ucg =5V, —lg =02 mA, Rg = 2k, f= 30...15000 Hz
KREMIKOVE NF, VF, SPINACI TRANZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty —lcpo pfi —Uce bz pii —Uecs  —lc fr
dnoty . . o
—Uceo —VUcer") —le —Ugso  Prot it max min =
—Uceo* 3
v v mA v mw °C uh v v mA MHz o
KF423 250 250* 25 5 830 150 0,01 200 > 50 20 25 60 T16
KF470 250 250* 30 5 2'W 3 150 0,01 200 = 50 20 25 60 T48
KF517 40 30 500 5 800 200 0,5 30 A: 35...120 10 10 50 T18
26002) B: 90...300
C: 60...160
) Rpg = o=

?) S idedlnim chlazenim
) B = 110°C

R B A S S B T e e T o S e e 3 s o s P D S ™ T VL D B
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VYSOKOFREKVENCNI A SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lcgo pii Ucs haie pfi Ucs lg f fr o
max |h2m|’ lc* -P-l
Ucso Ucer le Ugso Pc? i 2
Y v mA V mWw °C uhA v v mA MHz MHz o
KF124 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 67..220 10 —1 —_ 350 T28
KF125 30 20 30 5 220 125 0,0008 10 37.125 10 -1 — 230 T28
BF167 40 30 25 4 150 175 0.1 20 80> 25 10 —4 — > 250 17
BFi73 40 25 25 4 230 175 100 > 40 10 -7 -— > 350 17
BF257 160 160 100 5 800 175 0,05 100 > 25 10 -30 — 110 > 40 T22
BF258 250 250 100 5 800 175 0,05 200 > 25 10 =30 — 110 > 40 T22
BF259 300 300 100 5 800 175 0,05 250 > 25 10 —-30 — 110 > 40 T22
KF422 250 250 25 5 830 150 001 200 ~ 50 20 25+ — =60 Ti6
BF457 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 = 25 10 30* — 90 T43
BFas8 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 = 25 10 30" - 90 T43
BF459 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 = 25 10 30* —- 90 T43
KF469 250 250 30 5 2W 1 150 0,01 200 = 50 20 25* — = 60 T48
KF503 1002) 50 5 700 175 0.5 50 100 10 —30 — — T18
2500¢) = 3* 10 —10 30 150
KF504 1602y 50 5 700 175 0,1 140 > 3* 10 —10 30 150 T18
2500%) 100 10 —30 '
KF506 75 505 500 7 800 - 200 0,01 60 I5-125 10 —10 T18
2600°%) 10 —50 30 = 60
KF507 40 325 500 5 800 200 0.5 30 = 35 10 —10 Ti8
2600¢) 10 -50 30 > 50
KF508 75 505 500 7 800 200 0,01 60 90— 300 10 —10 T18
2600°) 10 —50 3 =70
KF508A 75 50%) 500 7 800 200 0.0 60 133 —1000 10 —10 T8
2600¢) 10 —50 30 = 70
KF509 75 505 500 7 800 200 0,05 60 90—300 10 —10 - — T18
2600¢) - 10 -50 30 > 60
KF524 30 20 30 5 145 175 0,0008 10 67..220 10 —1 - 350 T2
KF525 30 . 20 30 5 145 175 0,0008 10 37.125 10 —1 - 300 T12
KS500 25 14 200 5  1000%)¢) 200 0,5 15 = 20 1 —10 ™
300 10 —10 > 200
SFz40 40 30 25 4 160 125 0.5 40 33.133 10 4* — 360...510 T30
SF245 40 25 25 4 200 125 0,5 40 93> 37 10 7* — 700 T30
SF357 160 160 100 5 1200 150 0,05 100 35> 125 10 30* — 90 > 60 Ta4
SF358 250 250 100 5 1200 150 0,05 200 35=25 10 30* —_— 90 > 60 T44
SF359 300 300 100 5 1200 150 0,05 250 35> 25 10 30* —_ 90 > 60 Ta4
9 Rpr = 0 Q ) Rge = 10 @ 7) §a = 25°C
Y §e = 110°C ¢) S idedlnim chlazenim 1) §e < 45°C

VF TRANZISTORY N-P-N
PRO KANALOVE A PASMOVE ANTENNI ZESILOVACE UKV, VKV

Typ Mezni hodnoty leo pfi Ucgo  Go pfi Uce e f F fr e
Ucpom Uceo Urso e Piot i max -g
v v v mA  mW  °C nA v dB v mA MHz  dB GHz &
KF589 3o 15 2.5 25 200 200 10 15 > 14 10 14 200 <5 0,9 T8f1
> 4 10 14 800
KF590 30 15 2,5 25 200 200 10 15 =16 10 14 200 < 4 1,0 T8/1

~55 10 14 800
R T T 1 e SO i 2 T A G 0 i o SRS s R A O THNSH
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VF TRANZISTORY N-P-N PRO MALE

VYSILACE DO 470 MHz

Typ Mezni hodnoty Gp pri Ue Po e
°
Ucs Ucs Use e Pc 5
% v Vv A W dB MHz \ W &
KF630 D 36 25 3 0.4 5 16,5 80 12 0,5 T19
10,5 160 12 0,5
7.0 240 12 0,5
KF630S 1) 30 25 3 0,4 5 6,0 146 13.2 1 T19
KF621 40 20 2 0.4 3.5 10=9 160 12 1 T19
4 470 12 0.4
KF622 55 30 3,5 0,4 5 13 400 28 1 T19
) Dvojice vybiranych tranzistord.
POLEM RIZENE TRANZISTORY MOS
Typ Mezni hodnoty Ry yai pii  Uck Ic Uge Ci o
Kanal Ucg Uce Usc Ic Pt 9 Rceron) * g
Ucese Ucem: Reeorr) ® 3
v v V' mA mW °C Q mS v mA V pF o
KF520 N 30 4701 — 30 300 175 = 101 =03 15 5 8 T20
10 1...3 0
KF521 N 209 * H20°* — 10 100 150 35=225 6 5 3 T3
230 = 300* 0.1 0
10°= 10% @ 01 —6
KF522 P —32 —40 ) —40 —50 200 125 110 = 150* —0.1 —15 3 T46
—10 —20=z —10 —10
2...5 —10 —10
KF523 P —32 —40 3) —40 —50 250 125 110 = 150* —0,1 —15 11 Taé
—10 —20z —10 -—10
2...5 —10 —10

KF522, KF523:

M Uer = 15V
?) UGl = —6V
BN Ugg =0V

U;sr,cas max. = +70 V4

9 Dva neopakovatelné napéfové impulsy obou polarit s amplitudou 70 V,

tip =

vQéi ostatnim elektrodam.

DVOJICE POLEM RIZENYCH TRANZISTORU MOS S KANALEM P

10 ms, s omezenim proudu na 10 pA pfivedené na fidici elektrodu

Typ Mezni hodnoty -Ucer pfi =Uck lce AUcer  rcerony  TCE(OFF; _g
—Uern  —Ugem =Uscu  —lcem Prot §
=Urcwm o
vV mA mw \' \ uhA ' k2 M2
KF552 10 30 15 100 2...6 = ~Ue 10 < 0,5 -— —_
7 < 10 - T27
2 -— = 100"
B f =10 kHz
VF TETRODOVE TRANZISTORY MOS FET S KANALEM N PRO PASMO VKV A UKV
Typ Mezni_hodnoty Ups Uczs Ugis lpss yz1s f Gops F £
Ups Ip +lcis  Pps 5
+lezs 2
vV mA mA mW v ' v mA mS MHz dB dB
KF907 20 40 10 250 15 4 0 3...18 150
15 4 8 14=z12 0,001
15 4 200 =25
15 4 800 z 16 3=5
KF910 20 50 10 300 12 4 [} 6...40 T50
12 4 16 20z 16 0,001
12 4 200 25z22 25=45

ﬂi = -—iS"C ﬁ‘lQi“ii

vviw.DataSheet4U.com
205



NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V PLASTOVEM POUZDRU

Mezni hodnoty o lcgo pfi Ucao hzie pfi Uce ¢ fr Uces Pouzdro
TYP Prove- UCBO UCEO lC UEBO Pm“l) g,- mux min max
deni
Vv " A \ W °C nA v v A MHz V
KD135 NPN 45 45 1.5 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48
B: 63—160
C: 100—250
KD136 PNP - 45 -45 =15 =5 12,5 =150 =100 -30 A: 40—100 -2 -0,15 50 0.5 T48
B: 63—160
C: 100—250
KD137 NPN 60 60 1,5 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48
B: 63—160
KD138 PNP - 60 -60 =15 =5 125 =150 =100 -30 A: 40—100 -2 -D,15 50 0.5 T48
B: 63—160
KD139 NPN B0 80 1.5 5 12,5 150 100 30 A: 40—100 2 0,15 50 0,5 T48
B: 63—160
KD140 PNP —80 -8 =15 =5 125 -—-150 -100 ~-30 A: 40—100 -2 ~-0,15 50 0,5 T48
B: 63—160
N 8 s 25°C

Pdarované tranzistory hzierifhzierz = 1,4 pii Ugg = 2 V, Ic = 150 mA
Komplementarni pary KD135/KD136, KD137/KD138, KD139/KD140: hizerifhzierz = 1.4 pii Ugg = 2V, Ig = 150 mA

NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P

Typ Mezni hodnoty lces pfi Uce  hzie pft Uce o fr Uces @
Pro- Icso* pfi Ucs® min =
vede- Ucso Ucro e Ugso Pix B max 0 3
ni v Vv A v w  °C nA Vv Vv A MHz V &
BCan NPN 80 40 1 5 08 175 100 40 6:40—-100 2 0,15 50 <1?) T22
10 :63—160
16 : 100—250
BC313 PNP —60 —40 -1 -5 0,8 175 —100 —40 6:40—100 -2 -0,15 50 <1?) T22
10 : 63 — 160 -
16 : 100250
BD354 NPN 60 40 3 5 12,59 175 100* 40* A:30-—-90 2 1 30 <13) T33
B :50—150
X C :100—-300
BD355 PNP —60 —40 -3 ] 12,54 175 —100* ~—40* A:30—-90 =2 -—1 30 <13) T33
B :50—150 '
C : 100—-300
KD333 NPN 552) 45 2 5 208} 155 10mA’) 55 =40 2 0.5 3 <0,67) T32
KD334 PNP —552) —45 -2 -5 206) 155 —10mA7) —55 >40 -2 —0,5 3 <0,67) T32
KD33s5 NPN 707) 60 2 5 205) 155 10mA7) 70 =40 2 0,5 3 <0,67) T32
KD336 PNP —702) —60 -2 -5 206) 155 —10mA7) =70 =40 -2 =05 3 <0.6%) T32
KD337 NPN 90%) 80 2 5 209) 155 10mA7) 90 > 40 2 05 3 <0,6% T32
KD338 PNP —90?) —80 —2 =5 208) 155  —10mA7) —90 ~40 -2 —0,5 3 <0,6% T32
W Upeg =0 Hleg=1A 1g=01A Hlg=2A Ig=02A N v = 45°C, Ugeg = 0...6V
) Ucer; Rae 47 Q 8) #e = 25°C, Pc = 20 W, Vceg = 20 V, nesmi nastat druhy pruraz

"} lcer; Rpe = 47 Q
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NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lceo pii Uce haie pii Ues e UBE sat Uce sat fr 2
lcere  Uck Ugeg- ) =
Ucro Ugpo le Iz P it max max i min 1
VoA A w9t mA v vV AV v MHz &
KD501 40 5 20 7 150%) 155 0.5 40 = 40 2 1 — — 2 T4
10* 50* - 15 2 15 1,71 0,751 —
KD502 60 5 20 7 150%) 155 0,5 60 = 40 2 1 — — 2 ™
10* 50* = 15 2 15 1,71 0,757 —
KD503 80 5 20 7 150%) 155 05 80 = 40 2 1 e — 2 ™
10* 50* =15 2 15 1,79 0,754 —
KD601 24 5 10 1 359 200 10 24 : 2,40 1,39 10 T37
- 17) 6 01 2.41)
KD602 1108) 5 8 1 35 155 15...50 2 4. 2,4%) 2% 0.5 137
KD605 40 5 10 2 70¢) 155 0,5 40 = 30 2 1 — —_ 2 T39
> 10 2 10 2,41 217 —
KDé06 60 5 10 2 70¢) 155 0,5 60 > 30 2 1 — — 2 T39
=10 2 10 2,40 29 —
KD607 80 5 10 2 70%) 155 0,5 60 =~ 30 2 1 —- — 2 T39
> 10 2 10 2,41 2 —
KD3055 60 7 15 7 117 200 0,7¢ 30* 20...70 4 4 1,8% 1,19) 1 T42
>5 4 10 5,010)
KD3442 140 7 10 117 200 1.0 140 20...70 4 3 1,7*11) 1,01 1 T42
~ 7,5 4 10 57*%) 507
KD3772 60 7 20 5 150 200 50 100 15...60 4 10 2,2* 1,47 1 Ta2
KD3773 140 7 16 4 150 200 10 120 15...60 4 8 2,2* 4,013) 1 Ta2
. > 5 4 16
KD4348 120 7 10 4 120 200 10 100 15...60 4 5 2,0* 2,01) 1 Ta2
> 10 4 10
N lec=4A lg=1A
N lc=4A lg=01A
N lc=8A Ig=08A
Y 9 = s45°C
5) Pii Ugg = 30V, #: = 100°C, Pc = 65 W nesmi dojit k druhému prirazu
& Pii Ucg = 30V, 8. = 25°C, Pc = 70 W nesmi dojit k druhému prirazu
N f = 10 MHz
8 Ucgv; lce = 10 mA, —Uge = 08V
N le =4A lg =04 A
W = 10A, Ig = 33 A
Milc= 3A Ig=203 A
) |c = 10A, lg =20 A
B) g =16 A, Ig = 32 A
ol = 10A, |lg = 1,25 A
NF VYKONOVE TRANZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty —lcso pii ~Ucs h2ie pii =Ucg —-lc —Uses -Uces fr o
; °
—UCEU -UEBO _Ic _IB Ph.” aj ma.x max . mnx nin g
v v w °C mA v v A v v MHz &£
KD615 40 5 10 2 70 155 1.0 40 > 30 2 1 2,41 21 2 139
> 10 2 1Cc
KD616 60 5 0 2 70 155 10 60  >30 2 1 249 2 2 13
> 10 2 10
KDé17 80 5 10 2 70 155 1.0 80 > 30 2 1 247 29 2 T39
> 10 2 10

N —lc=10A ~lp = 1A

W
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NF VYKONOVE TRANZISTORY N-P-N A P-N-P V DARLINGTONOVE ZAPOJENI

Pro. Mezni hodnoty lcso pfi Ucso hzie pii Uce e fr Ucis o
max max e}
Typ vede- Ucso Ucko le Urso Prot) & 3
n v v A v W °C mA v v A MHz V o
KD366 PNP —60 —60 —8 -5 60 155 -0,2 —60 =750 -3 -3 7 2 T39
KD366A PNP —80 —80 —8 -5 60 155 —0,2 —80 >750 -3 -3 7 2 T39
KD366B PNP —-100 -—100 -8 -5 60 155 —0,2 —100 =750 -3 -3 7 2 139
KD367 NPN 60 60 8 5 60 155 0,2 60 =750 3 3 7 2 T39
KD367A  NPN 80 80 8 5 60 155 0,2 a0 =750 3 3 7 2 T39
KD367B NPN 100 100 8 5 60 155 0,2 100 =750 3 3 7 2 Tag
) #e = 25°C; vnitini zapnjeni viz rozmérové vykresy
DVOJICE KREMIKOVYCH TRANZISTORU N-P-N
Typ Mezni hodnoty lcpo pfi Ugs hzie pFi Ucs . °
Ucso  Uceo e Ugso 9 Pc e -'3
\' v mA v °C mwW nA v v mA o
KC510 45 30 100 5 175 450 10 30 50...500 10 0.1 T25
) Oba systémy bez chlazeni,
VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY N-P-N
Typ Mezni_hodnoty leso pri Ues hzie pfi Ucg  —Ig f ty Ugk sat UcE sat -g
Ucpo Uceo le Ugso Pt # loms* Ucgse Uces le- fre Ugg+ max o
max A o
v v AV W °C  mA v v A MHz us v v -
KU601 60 50 3 3 105) 155 0,3 60 =220 6 1 30z 15 1.39)* 17 T35
. 12 0,5
KUe602 120 80 3 3 10%) 155 0.3 120 =20 o 1 30z 15 1,3%)* 17 T35
12 05 '
KU605 200 80 10 6 508) 155 1 50 50=10 1,7* 8 =05 2,49 1,79 T37
10 05 =5
KU6O6 120 60 8 6 508 155 1 50 50 =10 2,45* 8 <05 24) 245)  T37
10 0,5 z5
KU607 210 80 10 5 70%) 155 1 150 50 =10 1,7* 8 =05 2,4%) 1.79 T37
10 05 26z 9
KU608 250 80 10 5 708) 155 1 150 50 =10 1,7* 8 =05 2,4%) 1,7%) T37
1 05 2629
KU611 60 50 3 3 10 155 005 50 90 =20 6 1 1,0M* 17 T32
12 0,5 30 = 15
KUs12 120 80 3 3 10%) 155 0,05 50 . %z20 6 1 1,07 11 T32
12 0,5 30=z15
SU160 1500%) 700 5 5 12,5%%) 120 1* 1500* =225 5* 4,5* 0,7 1,5%) 516) Tas
5% 0.1* = 3*
SU161 1500 350 2,5 5 101 115 3* 1500%* =20 5* 2+ =10 1,59 59 145
5* 0,1% 7.5*%
SU167 800%) 325 10 8 100%) 150 1%) 800* =15 10% 2,5% =1.0 2,214 3,379 T45
10* 01* 6*
SU169 1000%) 400 10 8 100%2) 150 11) 1000* =15 10* 2,5% =10 2,21 3,31 Ta5

10* 01" 6*
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NF A VF TRANZISTORY N-P-N A P-N-P

Typ Pro- Mezni hodnoty lepo pfi Ucs hzie pfi Ucp & fr Uces b4
vede- max =lec* o
ni Ucso Ucer e Urao Pc # F
v mA V m °C uh v v mA MHz V o
KFY34 NPN 75 50%) 500 7 800 200 0,01 60 35—125 10 —10 < 1,52) T18
2600%) 10 =50 > 507
KFY46 NPN 75 504) 500 7 800 200 0,01 60 90—300 10 =10 < 1,5%) T18
26003) 10 —50 = 700
KFY16 PNP —75 —45% =500 -5 800 200 —0,01 —60 35—120 =10 10* < 1,09 Ti8
26003) =10 50* > 501
KFY18 PNP —75 —45% =500 -5 800 200 -0,01 —60 90 — 300 —10 10* . < 1,09 T18
2600%) —=10 50* > 507
) f = 30 MHz 3 Ic = 150 mA, 1g = 15 mA 3) S idedlnim chlazenim ) Reg = 10 Q
Komplementérni dvojice: KFY34/KFY16; KFY46/KFY18 5} Rgg = oo
VF TRANZISTORY N-P-N
PRO KANALOVE A PASMOVE ANTENNI ZESILOVACE UKV, VKV
. TR BRIl T
Typ Mezni hodnoty Iceo pii Ucsa Gp pfi Uce ¢ f F fr _g
ma. N
Ucsom Uceo Ugeo lc PtV #; : S
v V \' mA w °C uh V dB v mA  MHz dB GHz o
KFW16A 40 25 2 150 1,5 200 0,2 20 ‘> 15 18 70 200 <6 1...1,5 T8
> 4 18 70 800
KFW17A 40 25 2 150 1,5 200 0,2 20 > 15 18 70 200 — 05...1 T8
KFW16A pro TV pésmo |...V. (50...860 MHz) ) S chladici plachou 50 cm?,
KFW17A pro TV pasmo |... 11l (50...250 MHz) Rinja = 66,5 K/W, #mp = 100°C

DVOJICE TRANZISTORUO N-P-N PRO DIFERENCNI ZESILOVACE

Typ Meznl hodnoty lcao pH Ucs haie pH Ucp =lg haier Ungr 1
mas F: ic* haigz Usez
Ucso Uceo Ic Ugso By Pc M TR
v v m v °C mwW nA v pry Vv mA nA* mV
KCZs58 45 30 100 5 175 450 10 30 100...500 10 0.1 09 ~—1,11 <5 T25
KCZ59 45 30 100 5 175 450 10 30 50....500 10 0.1 0,6 —1,25 < 10 T25
KC809 45 30 20 6,5 155 5002) 10 36 <0,1* 5 0,01 - <15 T26
< 58* 5 5 - -
KC810 45 35 20 6,5 155 5002) 1 36 < 0,1* 5 0,01 o« 20 <3 T26
< 58* 5 5 —_ <3
KCan1 45 45 20 6.5 155 5002) 1 36 0,016—0,05* 5 0,01 < 10 <15 T26
< 29% 5 5 - <15
") Oba systémy bez chlazeni. 2) Py = 45°C
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SPINACI TRANZISTORY N-P-N

Typ Mezni hodnoty lcao pFfi Ucs haie pfi Uce lc fr ton tofs _g
Ucso Ugso Uceo Ic Pc By e mer §
v v v mA W °C uA Vv V. mA  MHz ns ns o
KSyY21 40 5 15 500 0,369 200 0,025 20 30-120 1 10 40 40 T11
1,23) > 10 5 500
. 10 10 > 300
KSY34D 60 5 40 600 2,67 200 0,07 50 =10 1 500 50 95 T24
10 30 > 200
KSY62A 25 5 15 200 1M 0,5 15 20 — 60 1 10 40 75 T11
B 0,35?9) 200 30—-300 1 10
10 10 > 200
KSYé3 40 3 13 200 1M 0,025 20 30 - 120 1 10 40 75 T11
0,353 200 10 10 > 300
KSY71 40 5 15 200 1,23 0.4 20 40—-120 1 10 12 18 ™m
0,369) 200 > 20 2 100
10 10 > 500
KSY72 40 4,5 15 200 0.29 155 0.4 20 40 — 250 1 10 15 25 T11
0,7%) 10 10 = 450
TR12%) 12 5 10 100 0,29 200 0,4 10 > 25 0,3 30 — 1
10 — 12 18
TR139) 12 5 12 200 0.2 > 20 0.4 80 40 40 ™
TR18Y) 40 4,5 20 200 0,3 > 40 1 80 40 40 T
BSY34 60 5 40 600 2,67 200 0,07 50 > 10 1 500 50 95 T24
10 30 > 250
BSX59 70 5 45 1000 0,89 > 25 1 500 35 60
10 50 > 250 T23
BSX60 70 5 30 1000 0,89 > 25 1 500 . 40 70
10 50 > 250 T23
BSXé61 70 5 45 1000 0,89 > 25 1 500 50 100
10 50 > 250 T23
83421 ’ 5 12 500 0,369 30—-120 05 30 > 200 ™
83422 5 12 500 0,369 25— 125 1 170 >800 ts=23...12 TN
") #y < 45°C, s idedlnim chlazenim %) By < 25°C, bez chlazeni 3 #. = 25°C, s pfidavnym chlazenim 4) Prozatimni znaéeni
SPINACI TRANZISTORY P-N-P
Typ Mezni hodnoty ~lceo pfi—=Ucs hzig pHl =Uce  ~lc fr ton tojf _g
-Ucso -Ueso -Uceo -lc Pc B mex ma e 5
\ Vv Vv mA W °C uA Y v mA  MHz ns ns <
TR153) 10 4 10 200 0,27 200 52) [ > 35 0,5 30 60 Q0 T
> 20 0.6 4
2 4 > 200
TR233) 10 2 10 0,17 = 40 1 5 > 300 60 90 m
KSYs2 12 4 10 100 0,27 155 0,08 6 35—-135 0,5 30 >250. 60 90 T11
> 30 0,3 10
B5X29 12 4 12 200 0,36 - 0,08 — 30-120 0,5 30 > 400 60 90 T15
3) # = 25°C, bez chlazeni 2) p, = 100°C : 3) Prozatimni znadeni
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TRANZISTORY N-P-N V DARLINGTONOVE ZAPOJENI

Typ Mezni hodnoty lceo pii Ucs hzir pfi Uck —lc fr UcE sat  UBE sat -E
Ucso Ucro Ugso e Pc ¥ max §
Vv A v mA W °C nA v " mA, MHz V v o
KSZ62 25 15 5 200 0,25 155 50 15 > 625 5 0,1 0,97 1,57 TA7
- 2000 5 3
10 10 > 290
Wilc.=10mA, Ig = 0,1 mA
VYKONOVE NF A SPINACI TRANZISTORY N-P-N
Typ Mezni hodnoty lcgo pfi Uce  haie pii  Uck e Ugg Uce sae  fr _fc."
Uceo Ueso lc I8 Pror i leey»  Ucke* UgkE sar* _ ]
max. max. max. . [s]
vV v A A W °C mA V Vv A v v MHz *
KDY23 60 10 6 3 87.5 200 1,0 60 15...100 a4 2 2,0%) 1.0 10 T42
KDY24 %0 10 6 3 87.5 200 1,0 90 15...100 4 2 1,291 0,67 10 T42
KDY25 140 10 6 3 87.5 200 1.0 140 15...100 4 2 1,249 1) 061 10 T42
KDY26 180 10 6 5 87,5 200 1.0 180 15...100 4 2 1,2% 7 061 10 Ta2
KDY56 120 7 15 7 117 200 0,5 60 20... 70 4 4 1.8 1,13 10 Ta2
3,0* 150* =10 4 10 2593
KDY73 60 7 15 7 17 200 0,7 30 50...150 4 4 1.8 1,19, 1 T42
5,0 3)
KDY74 120 7 10 117 200 1,0* 130* 50...150 4 3 1,7 1.04) 1 T42
KDY76 60 7 20 5 150 200 10 50 40...120 4 10 2,2 1,49 1 T42
5,0* 100*
) Upg = —15V
M le =2A Ig=1025A
H lc=4A, Ilg=04A
) lc=10A Ipg = 33A
H e = 3A I = 03A
N lg =10A, lg = 1A
VYKONOVE SPINACI TRANZISTORY
Typ Mezni_hodnoty Iceo pfi Ucso  hzie pfi Uce e fr Upesat  UcE sar _g
Ucso Uces Uceo Ues lc 1B 9 lcgor Yoso* =R E li2ek% 5
UCEU. max., mo
A vV \' A A W °C mA v ") A MHz V v
KUX41N 250 250* 160 18 36 120 200 1,0* 130* 15...45 4 8 1,21 T38
) =8 4 12 2,09 1,62
. 15 1 8
KUY12 210 210 10 155 1.0 150 =10 1.7 0.5 1,03) 0,353 137
=10 1,7 8 2,4 1) 177
10 05* 9
B lc=8A lg = 08A KUX41N KUY12
2) l('.‘ = 12 A, IH == 5 A ton 0,9 —_— us Plati p;l:
H lg =05 A g = 005 A ty =1 pus  KUY4IN: 1 = 12 A, +lg = 15 A, Uge = 30V
H 4 = 35°C, Ugr =z 20V ts 0.7 <07 us  KUY12: lg = 10 A, *lg =1 A Ugg = 40V
tf 0,4 =05 us
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TESLA Funkéné TESLA Funkéné TESLA Funkéné
obdobny obdobny obdobny
typ typ typ

KC237 BC237 KD366A BD266A 1} KUX41N BUX41N

KC238 BC238 KD366B BD266B 1) KY261 1N4942

KC239 BC239 KD367 BD267 1) KY262 1N4944

KC307 BC307 KD367A BD267A ) KY263 1N4946

KC3o8 BC308 KD367B BD267B 1) KY264 1N4947

KC309 BC309 KD 3055 2N3055 KY265 1N4948

KC635 BC635 KD3442 2N3442 - Ky271 BY296

KCé636 BC636 KD3772 2N3772 KY272 BY297

KCé37 BC637 KD3773 2N3773 KY273 —

KCé638 BC638 KD4348 2N4348 KY274 BY298

KC639 BC639 KDY23 BDY23 KYS26/30 BYS26/30 1)

KC640 BC640 KDY24 BDY24 KYS26/40 BYS26/40 1)

KD135 BD135 KDY25 BDY25 KYS30/30 BYS30/30 1)

KD136 BD136 KDY26 BDY26 KYS30/40 BYS30/30 )

KD137 BD137 KDY56 BDY56 KYW31/50 BYW31/50

KD138 BD138 KDY73 BDY73 KYW31/100 BYW31/100

KD139 BD139 KDY74 BDY74 KYW31/150 BYW31/150

KD140 BD140 KDY76 BDY76 SU160 BU208

KD333 BD233 ) KF422 BF422 SuU161 BU205

KD334 BD234 ") KF423 BF423 SU167 BUY69B

KD335 BD235 ) KF469 BF469 SU169 BUY69A

KD336 BD236 1) KF470 BF470

KD337 BD237 ") KS4391 2N439

KD338 BD238 ) KS4392 2N4392 e

KD366 KS4393 2N4393 ) Jiné provedeni pouzdra.

BD266 1)

PRECHODOVE POLEM RIZENE TRANZISTORY S KANALEM N
PRO VELMI RYCHLE SPINACI OBVODY A STRIDACE

Typ Mezni hodnoty Rosron) Ipss pfi Ugs Ups | —Ucscorr) pri Ups ton torr pfilpony —Ucscorr) 2
Ugss Ups lg Py ™ax (lp=1nA)| max max D) -_g
v \ mA mW Q mA v V' v v ns ns mA V' K
KS4391 —40 40 10 300 30 1 0 4...10 20 20 35 12 12 Ti11/1
50...150 © 20
KS4392 —40 40 10 300 60 1 0 2...5 20 20 55 6 7 T11
25...75 0 20
KS4393 —40 40 10 300 100 1 0 05...3 20 20 80 3 5 T
5...30 0 20

#jmax = 175°C; % Upp = 10V, Ugsx = 0V
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